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1. En el circuito de la figura, calcular la forma de onda de la tension de salida, V,, cuando la
sefal de entrada, V, es una senal triangular de tensién pico a pico 10 V.
Datos: D,: V,=2 V, R,=10 Q, Vyz=0.7 V, Rs=20 Q; D: V,=0.7 V, Rs=0 Q; Ri=R,=1kQ; V4=2 V y

V=3 V.
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2. Para el circuito amplificador de la figura calcular la ganancia en tensién, asi como las

impedancias de entrada y salida. Comentar la influencia de x en el compromiso ganancia en
tensién-impedancia de entrada. Datos: V=15 V, Rc=1 kQ, R =10 kQ, Rge=200 Q, R=4 kQ,
R>=50 kQ, B=200.

3. Los transistores T, y T, de la figura son iguales y operan en la misma regién. Del transistor
T3 se conoce que si operase como una resistencia, ésta tendria un valor de 707,11Q. Calcular
el valor de [k(W/L)]s para que la tensién de salida, V,, sea 6 V. Dibuja, ademas, el circuito
incremental resultante en pequefa sefal indicando los valores de todos los parametros. Datos:
Ty T2 [K(W/L)]1 2=4mAV? V1 =1V, Tg: Vis = 1V, Vpp=12 V, R=21kQ.
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Duracion: 3 horas. Puntuacion: (‘D: 3 puntos; @: 4 puntos; @: 3 puntos
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